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I. Fonn hagqinda moalumat

Fannin adi: Umumi kimya texnologiyasi
Tadris yiikii (saat) comi: 30 miihazira 30 seminar praktik (laboratoriya)
Tadris ili 2020/2021 Semestr 11l Boélms a/b Qrup KMHO0011A

Kredit say1 (hor 30 saata 1 kredit) 2,0

Il. Miisllim hagqinda malumat: k.e.n., dosent Natiq Yusif oglu Zeynalov
(elmi adi va daracasi , adi, atasinin adi, soyadi)

Maslahat giinlari va saatlari:
E-mail iinvani:

Is vo mobil telefonu: (012) 538-25-32, (050) 449-41-82

I11. Talab olunan darsliklar va dars vasaitlari:

osas:

1. M.I.bepenrapren, T.M.bonapaesa, A.M.Kyrenos. O6mas xumuueckas TexHonorus. Yueo., M.,
Beic. mkomna, 2007, 528 c.

2. N.O.Solimova, B.S.Sahpalongova. Umumi kimya texnologiyas1. Darslik, Baki, “ADNA” 2013,

311s.

C.A.AxwmetoB. Texnonorus riryookoit nepepabotku HedTH U raza. Y da: I'miem, 2002, 671 c.

S.9.Novruzov. Uzvi kimya texnologiyasi Vo sonaye ekologiyasi. Univer. {i¢iin dors. Baki, Tohsil,

NPM, 2007, 240 soh.

5. A.M.Moharromov vo b. Umumi kimya texnologiyasi, Dars vosaiti. Baki, 2011, 238 s.

> w



Olava:

1. R.O.Lombaranski va b. Neft emali vo neft kimyasinin asas proseslorinin v aparatlarinin
hesablanmasi. Ali. Moktab ti¢iin dors vosaiti, Baki, 1988, 184 s.

2. T'.M. OcrpoBckwuii u ap. Ontumusanus B xumuu, Texuonoruu. Kazann, ®on Aka. Hayk PT., 2005,
394 c.

3. M.I'.CnuHbKO. DBOMIONHS, ETH U 33]]a9d XUMHUECKo# TexHonoruu (0630p) / TOXT, 2008, 1.37,
Ne5, c. 451-459.

IV. Fannin tasviri va maqsadi: (Fonn haqqinda qisa malumat, onunla soartlasan fanlor
(bilavasita bagl olan/uygun galan), fannin tadrisinin magsadlari. Bu fonni 6yranmakla talabalarin nayi
bilacaklaori, naya nail olacaglart va hansi vardislora yiyalonacaklori geyd edilir).

Kursun qisa tasviri: Kimya sonayesinin proseslori vo aparatlart fonni kimyagi miithondislorin
kimya vo neftkimya proseslorinin yerina yetirildiyi aparatlarin dyronilmasinds énamli rol oynayir. Belo
ki, kimyavi-texnoloji proseslorin asas ganunauygunluglarinin 6yranilmasi va texnoloji proseslor gedon
aparatlarin hesablanmasi1 kimya¢t mihandislor {igiin ¢ox vacibdir. Bu kursda talobalor texnoloji
proseslorin aparildigi qurgular ils tanis olur va hamin proseslorin nazori vo praktiki asaslarini derindan
oyranirlar.

Kursun magsadi: Toloboloro texnoloji proseslorin iimumi ganunauygunluglarin, proseslorin
material va istilik balanslarin, sanaye qurgularin hondasi 6l¢iilorinin hesablanmasi va onlarin qarsiligl
uzlagdirilmasi, proseslorin optimal ig rejimlorinin tapilmast masalalorinin hollinin yradilmasindan

ibaratdir.

V. Fannin tagvim plani:

Hofta Moévzunun adi va qisa icmah Miihazira | Masgalo | Saat Tarix
lar
1 Mévzu Ne 1. Umumi kimya — texnologiyas1 | Miihazira 4 | 16.09.2020
hagqinda malumat. KT-nin osas proseslori. 24.09.2020

Qisa icmah: Umumi kimya texnologiyasinin
osas bazast. KTP-nin asas gostaricilari.

Oxu materiallar1 (kitabin adi, miialliflar va
lazimi sahifalor gostarilmoakla):

1. Osas adabiyyat 1. 5.5-12; 5.199 — 299.
2. Osas odobiyyat 2. 5.64 — 41.
3. Olavo odabiyyat 3. s. 451-459.




Movzu Ne 2. Umumi kimya texnologiyasinin
nozori oasaslart.

Qisa icmalx:

KTP-in ilkin nozori arasdirilmalari.
KTP-in termodinamik analizi.
KTP-in kinetik modelinin askar-1.

Oxu materiallar1 (kitabin adi, miislliflar vo
lazimi sahifalor gostarilmokla):

1. Osas adabiyyat. 1. 5.15 - 108; 5.s. 12 -68.
2. Olavo adobiyyat. 2. 5.18 — 56.

Miihazira

30.09.2020
07.10.2020

Movzu Ne 3. KTP-in xammal va enerji sorfi.

Qisa icmal:
KTP-in xammal vo enerji se¢imi. TP-in
xammal va enerji sarfinin idars olunmasi

Oxu materiallar: (kitabin adi, miialliflor vo
lazimi sahifalor gostarilmokla):

1. Osas adabiyyat 1. 5.199-264
2 . Osas adobiyyat 2. s.59- 82.

3. Osas adobiyyat: 3. s. 102-406.
4. Osas adobiyyat: 5. s. 110-205.

Miihazira

14.10.2020

Mévzu Ne 4, Umumi kimya
texnologiyasinin istirak¢1 aparatlari.

Qisa icmalr:
Miixtolif tipli reaktorlarin se¢imi. Olavo
istirak¢1 aparatlari

Oxu materiallar1 (kitabin adi, miial-liflar
va lazimi sohifalor gostarilmakla):

1. Osas adabiyyat 1. s. 100 -181.
2 . Osas adabiyyat 3. s. 78 -208.

3. Olavo oadobiyyat: 1. s. 97 — 132,
4. Olavo odobiyyat: 1.s. 151-170.

Miihazira

21.10.2020
28.10.2020

Movzu Ne 5. Axar reaktorlarin
effektivliklorinin miiqayisasi.

Qisa icmah:
Axar qarigdiricili va borulu reaktorlarin
balans sistemlori. Naticalorin totbiqi

Oxu materiallar: (kitabin adi, miislliflor vo
lazimi sahifalor gostarilmoakla):

1. Osas odobiyyat 1. s. 145 - 181.
2. Osas adobiyyat: 4. s. 32 — 105.
3. Olava adobiyyat: 1.s. 154 — 170.

Miihazira

04.11.2020




6 Movzu Ne 6. KTP-in optimallasdirilmasi. Miihazirs 3
Qisa icmali:

KTP-larin imumi sistem kimi analizi.
optimal texnoloji sorait. Optimallagsdirma
omoliyyatlari.

Oxu materiallar (kitabin adi, miialliflar va
lazimi sahifalor gostarilmakla):

1. Osas odabiyyat 1. s. 270 — 288.
2 . Olavo odabiyyat: 2. 5.32- 154.

11.11.2020

Movzu Ne 7. KTP+in Miihazira 10

texnologiyasinin islanmasi.

istehsal

Qisa icmali:
Optimal texnoloji sxemin tortibi. (mmmmee » 2
Naticalorin praktik tatbiqi. (=mmmmm »
KTS-nin idaro olunmasi.

Oxu materiallar1 (kitabin adi, miialliflar vo 4
lazimi sahifalor gostarilmokla):

1. Osas odobiyyat 5. s. 73 - 135.

2. Osas adobiyyat: 5. s. 136 — 241.
3. Olava adobiyyat: 2. s. 220 — 302.

18.11.2020

25.11.2020
02.12.2020
09.12.2020
16.12.2020

VI.

imtahanin kecirilmasi formasi -yvazili, sifahi, dialoq va ya test.

VII. Semestr arzinda giymatlandirma va bal bélgiisii:

Ballarin maksimum miqdar1 — 100 bal.

A)  Semestr arzinda toplanan maksimum bal — 50 (imtahana kegid bal — 25)

Dorsa davamiyyato goro

10 bal

Miihazira motnlarinin tortibatina gora

5 bal

Tolabalorin sarbast igino (referat, prezentasiya, todqiqat isi va s.) goroa
Qeyd: Plagiat hallar1 qoti gadagandir! Sorbast islo olagodar biitiin tapsiriglarin qisa
tosviri, tagdim olunma sartlori, vaxti va giymatlondirms tisulu dogiq gostarilir.

5 bal

Seminar (masgala) vo ya laboratoriya doarslarinin noticalarina gora (eyni fondan ham
seminar (moasgoalo), hom do laboratoriya dorslori nazords tutuldugu halda onlarin har
birina 10 bal ayrilir).

20 bal

Kurs iginin hazirlanmasina vo miidafiasine gora (fonn tizro kurs isi (layihasi) nozards
tutulmayibsa, ona ayrilan 10 bal seminar (moasgala) vo ya laboratoriya darslarins oslava
olunur).

10 bal




B) Semestr imtahant naticasina géra - maksimum 50 bal
Hor biletds — 5 sual, har suala — 10 bal verilir

Qeyd: Toalobonin imtahandan topladigi balin miqdar1 25-don az olmamalidir.

C) Semestr naticasina gora giymatlandirma (imtahan va imtahana gadar toplanan ballar asasinda):

91 — 100 bal ala A
81 - 90 bal Cox yaxsi B
71 —80 bal yaxsi C
61 —70 bal kafi D
51 - 60 bal ganaatboxs E
51 baldan asag1 | geyri-kafi F

Miusllim:  Zeynalov Natiqg Yusif o. imza:
(soyadi, adi, atasimin adi)

Tarix: 14 sentyabr 2020-ci il



